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摘要(译)

公开了一种用于边缘场开关型液晶显示器件的薄膜晶体管基板及其制造
方法，其减少了所需的掩模工艺的数量，从而提高了制造效率。制造方
法包括三个掩模工艺，其中掩模是部分透射掩模，并且所得的光刻胶图
案具有不同的厚度。通过具有不同厚度的光致抗蚀剂层，可以通过根据
其厚度逐渐去除光致抗蚀剂，使用相同的光致抗蚀剂图案在多个蚀刻步
骤中形成结构。薄膜晶体管基板具有直接形成在基板上的公共线，公共
电极，栅极线和栅电极。公共电极与像素区域中的像素电极重叠。
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